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Dual CV 62
Service - Anleitung
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Technische Daten

Das Gerat ubertrifft in allen MeRwerten die nach DIN 45 500 festge-
legten Anforderungen an Gerate der Heimstudio-Technik (HiFi).

Ausgangsleistung (gemessen an 4 Ohm)

Musikleistung 2 x 30 Watt
Sinus-Dauertonleistung 2 x 20 Watt
Leistungsbandbreite

(nach DIN 45 500) 10 — 35000 Hz
Klirefaktor (gemessen bei 18 Watt und 1 kHz) <03%
Eingéinge

Phono-Magnet {entzerrt nachCCIR) 1,7mV an 47 k2
Mikrofon, linear 055mVan4,7k2
Tuner (Radio), linear 150 mV an 500 k§2
Tonband, linear 150 mV an 500 k2
Auxiliary {Phono-Kristall), linear 150 mV an 500 k§2
Monitor, linear 150 mV an 500 k§2
Ubertragungsbereich

{gemessen bei mechanischer Mittenstellung der Klangregler)
10 — 50 000 Hz £ 1,5dB
Klangregler fir jeden Kanal getrennt regetbar

Bésse bei 40 Hz + 15dB
Ho6hen bei 12,5 kHz * 15dB
Balanceregler Regelbereich + 3 bis — 10 dB

Lautstirkeregler
mit abschaltbarer physiologischer Regelcharakteristik

Diampfungsfaktor > 25
Stereo/Mono-Schalter

Monitor-Schalter
fir Hinterbandkontrolle von Tonbandaufnahmen iber die Laut-
sprecher

Ausgiinge

4 Lautsprecherbuchsen DIN 41 529,

4 — 16 Ohm fir zwei Lautsprecherpaare

1 Koaxialbuchse 1/4 inch. fir Kopfhdrer-Anschiu

Betriebsarten Stereo
Quadro |
Quadro il
2 x Stereo
Fremdspannungsabstand
bezogen auf Na = 2 x 50 mW
niederohmige Eingange > 50dB
typischer Wert 56 dB
hochohmige Eingange > 50dB
typischer Wert 58 dB
bezogen auf Nennleistung
Eingang Mikrofon > 50dB
typischer Wert 53 dB
Eingang Phono-Magnet > 56 dB
typischer Wert 60 dB
hochohmige Eingange > 70dB
typischer Wert 75 dB
Ubersprechdampfung bei 1 kHz
zwischen den Kandien > 45dB
zwischen den Eingingen > 60dB
Leistungsaufnahme ca. 120 VA
Netzspannungen 110, 120 (130), 220, 240 Voit, umlotbar
Sicherungen 110, 120 (130) Volt: 1,0 A trage
220,240 Volt: 0,5 A trage
Bestiickung 34 Silizium-Transistoren
4 Silizium-Leistungstransistoren
3 Integrierte Schaltungen (IC’s)
20 Silizium-Dioden
1 Z-Diode
1 Silizium-Brickengleichrichter
1 Thermo-Schalter
8 G-Schmelzeinsétze
MaRe 420 x 108 x 355 mm
Gewicht ca. 6,6 kg

Dual Gebriider Steidinger - 7742 St. Georgen/Schwarzwald



Funktionsbeschreibung

Mikro-Vorverstdrker I

Der 2-stufig ausgelegte Mikrofon-Vorver-
starker T 500 und T 502 ist frequenzunab-
hangig. Die Gegenkopplung wird durch

R 504, R 505 und C 503 bewirkt.

PHONO-Vorverstdrker II

Der PHONO-Vorverstarker ist 3-stufig aus-
gelegt, T 520, T 521 und T 522. Er be-
sitzt eine frequenzabh&ngige Gegenkopplung.
Die Entzerrung erfolgt mit 3180, 318 und

75 pus der Schneidkennlinie entsprechend.
Bei 1000 Hz ist die Verstirkung 41 dB (ca.
120-fach). Zur Symmetrierung der beiden
Kandle dient der Regler R 526, der es ge-
stattet, die Verstdrkung im rechten Kanal
dem linken Kanal anzupassen.

Impedanzwandler III und IV

Der Dual CV 62 wurde am Eingang mit einem
Impedanzwandler T 540, T 541 ausgestattet,
der das an den Eingdngen anstehende hoch-
ohmige Signal niederohmig an den Schalter
S 5/6 (MONITOR) gibt. Uber einmen weiteren
Impedanzwandler IV gelangt das Signal an
den Lautstdrkeregler.

Lautstdrkeregler

Der als 2-fach-Schiebewiderstand ausgebil-
dete Lautstarkeregler ist mit einem Abgriff
fir die physiologische Lautstédrkeregelung
versehen, zuschaltbar mit dem Schalter

S 1/2 (LOUDNESS)

Zuischenverstédrker V

Der mit einmem integrierten Baustein (I 560)
bestlckte Zwischenverstadrker sorgt fiUr eine
optimale Anpassung an die nachfolgenden
Stufen. Die Verstdrkung ist ca. 20-fach.

Klangregler

Die fir jeden Kanal getrennt bedienbaren
Schieberegler sind in Mittenstellung mit
einer mechanischen Rastung versehen. Um in
dieser Stellung einen linearen Frequenz-
gang zu erzielen, besitzen diese Potentio-
meter einen Abgriff, der zum Ausgleich von
Exemplarstreuungen beschaltet ist. Beim
BaBregler dient der Einstellregler R 200
einer exakten Linearitdtseinstellung im un-
teren Frequenzbereich.

Prif-und Justierdaten

Stromaufnahme

bei 220 V im Leerlauf max. 70 mA (12 W)
bei 220 V und Vollast,

8,9 V (20 W) an

4 Q/Kanal FRONT max. 550 mA (50 W)
in Stellung 2 x St

REAR-Ausgdnge ebenfalls

mit 4 Q abgeschlossen max. 630 mA (88 U)

Betriebsspannungen

Vorverstarker + 14,5 V bis + yS V
Regelverstarker + 14,5 V bis % 5V
Endverstarker

im Leerlauf + 23,5 V bis + 26 v
Endverstdrker

bei Vollast, 8,9 V

an 4 Q/Kanal FRONT + 17 V bis + 19 V
Mikrofonbuchse 13 v + 1 v

Universal-Treiber VI

Der mit den Transistoren T 800, T 8017 und

T 802 bestiickte Universal-Treiber stellt
die fir die Endstufe erforderliche Leistung
bereit.

Elektronische Sicherung VII

Die Endstufen des CV 62 sind elektronisch
gegen zu niedrige AbschluBwiderstéZnde ein-
schlieBlich KurzschluB am Lautsprecheraus-—
gang gesichert. Die zur Verst&drkung der po-
sitiven Halbwellen vorgesehene Transistor-
kombination T 301, T 303 wird wie folgt ge-
schitzt:

Der Spannungsabfall am Emitter-Schutzwider-
stand R 305 andert sich in Abh&ngigkeit vom
StromfluB.

Uber den Spannungsteiler R 820, R 821 wird
der Transistor T 821 angesteuert. Dieser
Transistor bildet einen NebenschluB zur
Basis-Emitterstrecke von T 301. Dadurch

vird eine wirksame Strombegrenzung erreicht.

Die Strombegrenzung der Transistoren T 302,
T 304, die der Verstdrkung der negativen
Halbwellen dienen, erfolgt in gleicher
Weise. Der Spannungsabfall am Emitter-
Schutzuiderstand R 306 gelangt Uber den
Spannungsteiler R 822, R 823 an die Basis
von T 820. Dieser Transistor bildet einen
NebenschluB zur Basis-Emitterstrecke von

T 302, und verhindert damit eine Uberla-
stung von T 302 und T 304.

Zusdtzlich ist auf dem Kihlkdrper der End-
stufen ein Thermoschalter angebracht, der
bei einer Erw&drmung auf ca. B80° C die Netz-
spannung unterbricht.

Netzteil

Ein Netztransformator fir Netzspannungen

von 110, 117, 220 und 240 V, dient in Ver-
bindung mit einem Brickengleichrichter und
den Siebelkos C 302 und C 303 der Strom-
versorgung der Endstufen, Treiber und elek-
tronischen Sicherungen. Fir die dbrigen Stu-
fen ist eine separate Stromversorgung vorge-
sehen, bestehend aus den Dioden D 401 -

D 404 und den Siebelkos C 405, C 406. Der
nachgeschaltete IC-Baustein RC 4195 DN sta-
bilisiert die Speisespannungen +15 und

-15 V.

Thermosicherung

20 U (1000 Hz) Ausgangsleistung an 4 Q/Ka-
nal einstellen, beide Kandle kurzschlieBen
und die Netzstromaufnahme messen. Sollwert
nach ca. 2 Sek. KurzschluB max. 600 mA

(102 W)

Nach max. 7 Minuten muB der Thermoschalter
die Netzspannung unterbrechen. Nach wei-
teren 1 = 3 Minuten soll das Gerat wieder
betriebsbereit sein.

Elektronische Sicherung

20 U (1000 Hz) Ausgangsleistung an 4 Q/Ka-
nal FRONT einstellen und die FRONT-Ausgdn-
ge nacheinander kurzschlieBen, bzw. mit

4 Q und 2 Q abschlieBen. Der jeweils nicht
gepriifte Kanal bleibt offen.

Netzstromaufnahme:
AbschluBuwiderstand 4 Q 250 - 350 mA
(50 W)
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AbschluBwiderstand 2 Q 300 - 400 mA
(68 - 72 W)
KurzschluB 250 - 350 mA
(55 - 60 W)

Achtung! Die Stromaufnahme muB bei Kurz-

schluB niedriger sein als bei 2 Q AbschluB.

Ruhestrom

nach ca. 2 Minuten Betriebszeit an der
Sicherung gemessen (positive Spannung)
ca. 25 mA, einstellbar mit R 301.

Kurzbezeichnung fir Regler, Schalter

und Einstellung

La = Lautstdrkeregler VOLUME
Ba = Balanceregler BALANCE
K1l = Klangregler BASS, TREBLE
Betriebsartenschalter
St = in Stellung STERED
Qu I = in Stellung QUADRO 1
Qu II = in Stellung QUADRO 2
2 x St = in Stellung 2 x STERED
Eingangswahlschalter
Mic = in Stellung MICROPHON
Ph = in Stellung PU-MAGNET
Tu = in Stellung TUNER
Lou = Taste LOUDNESS gedrickt
1 = Regler offen
2 = Regler in mech. Mittenstellung
3 = Regler in 0 bzw. - Position
6 = Regler 6 dB unter Vollaussteuerung
40 = Regler 40 dB unter Vollaussteuerung

Verstdrkungseinstellung und Ausgangs-—
spannungen

Tu, St, La 1, Ba 2, K1 2

1000 Hz, 150 mV am Eingang TUNER einspei-
sen. Mit R 110 8,9 V an 4 Q/Kanal einstel-
len.

Ausgangsspannungen

am Kopfhdrerausgang

mit 400 Q abgeschlossen

an TAPE- und AUX-Buchse
(Kontaktfedern 1/2 und 4/2)
mit 10 kQ abgeschlossen 3 - 4 mV
am Monitorausgang

mit 47 kQ abgeschlossen 120 - 150 mV

Mit dem Lautstdrkeregler 8 VU an 4 Q/Kanal
einstellen.

Qu I

Ausgangsspannung FRONT 6
Ausgangsspannung REAR 1

4,5 - 5,8 V

8

< <

,3 - 6
6 - 2
Qu I1(einkanalig angesteuert)
Ausgangsspannung FRONT

(angesteuerter Kanal) 6
REAR, beide Kandle 3

beide Kandle angesteuert
Ausgangsspannung REAR

2 x St
Ausgangsspannung FRONT 6
Ausgangsspannung REAR 3
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Klirrfaktoren

Tu, St, La 1, Ba 2, K1 2

bei 40 Hz, 1 kHz und 12,5 kHz
Ausgangsleistung 1B W (8,5 V)
an 4 Q/Kanal FRONT

Ausgangsleistung 1 W (2 V)
an 4 Q/Kanal FRONT
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Balanceregler

Regelbereich +2 bis +6 dB, ~9 bis =13 dB
bezogen auf 0 dB

Klangregler

Tu, St, La 1, Ba 2, K1 2
1 kHz und 40 Hz ca. 40 mV am Eingang TUNER

einspeisen. Bei 40 Hz mit R 200 Pegelgleich-
heit zu 1 kHz an 4 Q/Kanal FRONT einstellen.

K1 1

BaBanhebung bei 40 Hz 14 - 17 dB
H6henanhebung bei 12,5 kHz 14 - 17 dB
K1 3

BaBabsenkung bei 40 Hz 13 - 16 dB
Hohenabsenkung bei 12,5 kHz 14 - 17 dB
Kanalabweichung K 1/K 2 max. 3 dB

Physiologische Lautstidrkeregelung

Tu, St, Lou, La 40, Ba 2, K1 2

Hohenanhebung bei 12,5 kHz 3 - 7 dB
BaBanhebung bei 40 Hz 14 - 19 dB
bezogen auf den 1000 Hz-Pegel

Kanalabueichung K 1/K 2 max. 3 dB

Linearitat des Verstarkers

Tu, St, La 40, Ba 2, K1 2
Abweichung von der 0-dB-Linie
bei 40 Hz,

1000 Hz und 12,5 kHz

+2,5 dB, -1,5 dB

Symmetrie des Vorverstdrkers

Ph, St, La 1, Ba 2, K1 2

1000 Hz ca. 2 mV am Eingang PHONO einspei-
sen. Mit R 526 die Ausgangsspannung von
FRONT links und FRONT rechts symmetrieren.

Frequenzgang des Vorverst&drkers
Ph, St, La 2, Ba 2, K1 2

1000 Hz ca. 1 mV am Eingang PHONO einspei-
sen.

BaBanhebung bei 40 Hz 18 dB + 2 dB
Héhenabsenkung bei 12,5 kHz 15 dB + 2 dB
Kanalabuweichung K 1/K 2 max. 3 dB

Fingangsempfindlichkeit

St, La 1, Ba 2, K1 2
1000 Hz einspeisen.
spannung flr Vollaussteuerung,
an 4 Q/Kanal FRONT

Erforderliche Eingangs-
8,9 V (20 W)

MICROPHON 0,3 - 0,7 my
PHOND 1,3 = 1,8 mV
TUNER, TAPE, AUX, MONITOR 130 - 180 mVy
Ubersteuerungsfestigkeit der Vorstufen

St, La 1, Ba 2, K1 2

1000 Hz einspeisen

Eingang PHONO, bezogen auf 1,5 mV = 30 dB
Eingang TUNER, bezogen auf 150 mV = 30 dB
Storspannungen

Tu, St, Ba 2, K1 2

Eingang TUNER mit 47 kQ abgeschlossen

La 3 Storspannung max. 1,2 mV
La 2 Storspannung max. 1,4 mV
La 1 Stérspannung max. 1,6 mV
Ph, St, Ba 2, K1 2

Eingang PHONO mit 1 kQ abgeschlossen

La 3, Storspannung max. 2 mV

1,
La 1, Stdrspannung max. 10 mV
Mic, St, Ba 2, K1 2
Eingang MICROPHON mit 1 kQ abgeschlossen.
La 1, Stodrspannung max. 25 mV

Fig. 1 Frequenzgang des Vorverstarkers, Fig. 2 Frequenzgang des Mikrofon-VYorver-
Magneteingang starkers
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Fig.

10 Steuerverstidrker 239 864 (Leiterseite)
fir Gerdte bis Fertigungsnummer 12 439
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Eingangswahlschalter
Input switch
Commutateur d'entrée

11 Balanceregler 239 608 (Leiterseite)
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Fig. 12 Steuerverstdrker 239 606 (Leiterseite)

fir Gerdte ab Fertigungsnummer 12 440
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Endverstarker 232 466 (Leiterseite)
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Fig.
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Stromversorgung 239 197 (Leiterseite)
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Betriebsartenschalter 239 607 (Leiterseite)
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Power transforme:
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Netztrafo



Fig. 17 Mikrofon-~Vorverstdrker I
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Fig. 19 Phono-Vorverstdrker II
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Fig. 18 Mikrofon-Vorverstarker
239 604 (Leiterseite)

Fig. 20 Phono-Vorverstdrker
239 605 (Leiterseite)
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Fig. 21

Impedanzwandler III + IV
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Fig. 25 Universal-Treiber VI
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Ersatzteile

Fig. 29 Explosionsdarstellung
Pos. Art.-Nr. Bezeichnung Anzahl
' ) 1 237 302 Verstdrkergehduse nuBbaum kpl. ...ciieevieenneeens 1
; 2 237 304 | Verstarkergehduse weiB Kpl. v.oveiieereenneennas ce 1
{ 3 230 954 Zylinderschraube 3,9 x 19 ...... et iieii et 6
i ; 4 234 997 Liftungsgitter .....iiiiiiiiiiiiiiinennnennns e 1
5 ) 5 227 470 | Sechskantblechschraube 2,9 X 9,5 wuveerevevesnenns 2
} 6 210 586 | Scheibe 3,2/7/0,5 .«.vveevn.. ettt 4
t 7 229 813 Pfeiler mlt Mutter ...... s essecectesaesssssenoas 2
1 8 227 468 Sechskantblechschraube 2,9 X 6,5 +iieivirencncnons 9
§ 9 229 816 Elastikpuffer ....civee.o.on. et i ecei e 5
i 10 239 609 Frontblende kpl. ....c.ceven. Chites e escseasenaenn 1
3 11 228 209 Durchfihrungstille ........... e tr i ettt 4
{ 12 211 556 | Scheibe ..vevvenn. ettt e e ieereaas 4
| 13 210 146 Sicherungsscheibe 4 ....... e eeearaeee Cieteeee e 4
i 14 234 250 Dual Schild ......vvvee... e Cee e 1
% 15 237 424 Schlitzabdeckung .......ccc0c.. caesaaes ceeeecaaean 12
! 16 237 249 Leuchtdiode kpl. t...ietiiiiiiiiterienenennssasnannes 1
i 17 237 198 Sperrscheibe ....vevvvvnn.. e e et 1
i 18 234 077 | Seitenteil rechts kpl ..... ettt 1
} 19 234 080 Seitenteil links kpl. ......... creceacencnns seasen 1
i 20 234 349 Drehknopf ...cieiivennn S et ae et cees e 2
¢ 21 236 716 Drehknopf +.ceiiieeean. ceeeenee PN ceeecennn 1
: 22 210 679 Scheibe 6,6 x 10 x D 5 iieeienn. Cite ettt 3
; 23 223 793 SChlebeknDpF ............ Ceieeeee et e 6
i 24 209 632 Netzschalter ......... et ittt ieet it e, 1
25 228 388 Distanzmutter ....... PRI Ceessesaenssetsnocsauas 1
26 231 579 Distanzscheibe ........ Cee e ceerecesene 1
} 27 231 492 Stufendrehschalter mit Schelbe und Mutter ........ 1
28 223 496 Distanzmutter ............. cecitstsaenecenenne ceeen 2
; 29 225 241 Zahnscheibe I 10,5 tiiiirerstensossasoossonsaanens 1
| P 1 223 788 | Tandem-Schiebewiderstand 50 kQ/log. ........ ceves 1
: 30 210 469 Zylinderschraube AM 3 x 3 ...... Che et 4
; 31 225 675 Kopfhorer-Mic.-Buchse kpl. ....c..ciieeiae.n. ceeen 3
: 32 224 377 Abdeckring ...cciiiiinn v creene cesecenen e 3
3 211 152 Schicht-Widerstand 330 Q/D 30 u/1D /S eeen 2
1 216 414 | Kondensator 0,1 RF/16 UV  turiernrennennennnenns e 1
33 239 603 Netztrafo kpl. .......... Chetee e ceceens e 1
; 34 204 368 Zylinderschraube 4 X 40 Ceessancserennnssessne oo 4
) 35 210 512 | ZylinderschTaube & X 5  wuvueeeeveveenennnnnnnnnes. 4
: 36 218 685 Distanzmutter ........... cececcactenaacersteaeens . 4
H 37 221 728 Senkschraube AM 5 x 10 .......... cheeas cessesctcran 4
: 38 225 293 Senkscheibe +.....ievun.. ettt ettt ceeee 4
39 225 295 Scheibe B B,4 ........... et seees et 4
40 229 830 Durchfihrungstille ......... Ceeen e oo 4
) 41 239 827 Rickwand kpl. ......cive.nn e ecetes i ceees 1
: 42 229 856 Rickwandrahmen ........... Ceeeei et ceeen 1
43 210 487 Zylinderschraube 3 x 10 e eet et ettt 2
44 209 461 Mehrfachsteckbuchse 5-polig .eeseececcasocoocssnns 5
45 222 041 Lautsprecherbuchse 2-polig ........... e 4
46 217 883 G. Schmelzeinsatz T 0,63 A  tiiitireenroensannanons 3
47 209 737 G. Schmelzeinsatz T 1 A ... eiiininnnnn cseeaas ceeee 1
} 48 223 834 Buchsenleiste 7-polig .ce.iiieeeiinneerncennnnsns cees 4
’ 49 226 514 Buchsenleiste 5-polig .....viveeeenenn . 3
| 50 229 864 Buchsenleiste 4-polig ......ccieeunnn. Che e e 1
i 51 229 869 Buchsenleiste 3-polig ..vuivivriennnnnenerennannsnns 8
3 52 220 141 Netzkabel Europa kpl. e Cheeri e 1
% 53 223 811 Kabeldurchfihrung mit Zugentlastung chascsees N 1
' 54 232 446 Verpackungskarton kpl. ...ietiiienenescnnnanns N
; 55 237 306 Bedienungsanleitung .....c.ccviieie. Ceee e
i
i Balancereglerplatte
g 60 239 608 Balancereglerplatte kpl. ....... ctececseceneasnrse 1
2 231 274 Tandem-Potentiameter 50 kOhm ....... Cete e 1
R 1 229 927 Schicht-Widerstand 3,9 kQ/0,30 W/5 & «.vvvvvnnnnnn 2
; R 2 223 215 Schicht-Widerstand 22 kQ/0,30 U/5 % vevevenennnn. 2
: Steuerverstdrkerplatte ab Gerdte~Nr. 12440
70 239 606 Steuerverstdarkerplatte kpl. mit Tastenaggregat ... 1
71 210 472 Zylinderschraube AM 3 x 4 ............ e eeenaans 8
72 239 657 Tastenaggregat 3-fach ...ttt iennnnnnns 1
73 224 913 TASte seereeniernneennennnnnnns Chee it 3
) C 100 229 923 Elyt-Kondensator 2,2 WF/ B0V iiiiiiiienen 2
’ C 101 220 531 Elyt—-Kondensator 100 uF/ 16 Vv ...... Ceeeea 2
C 102 220 531 Elyt-Kondensator 100 BE/ 16V iieieennenn 2
C 103 223 269 Elyt-Kondensator 220 ufF/ 16 v Cee et e 3
3
)
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Pos. Art.-Nr. Bezeichnung Anzahl
C 104 223 269 Elyt-Kondensator 220 uF/ 16V ..., e 3
C 105 203 474 Keramik-Kondensator 680 pF/ 50 V/20 % +.evv.... 2
C 106 226 460 | Folien-Kondensator 0,33 uF/100 V/ 5 % .vuun.. 2
C 107 226 470 | Folien-Kondensator 4,7 nfF/ 63 V/ 5% ...... 2
C 108 222 498 | Folien-Kondensator 33 nF/250 V/ 5 % «.vo.... 4
C 109 222 499 | Folien-Kondensator 0,22 wF/100 V/ 5 % ...... 2
C 110 222 498 | Folien-Kondensator 33 nF/250 V/ 5 % ..uu.... 4
C 111 223 269 | Elyt-Kondensator 220 uF/ 16V oo, .. 3
R 100 220 254 | Schicht-Widerstand 10  kQ/0,25 W/10 % ..... ce 2
R 1U1 216 704 | Schicht-Widerstand 100 Q/0,25 W/10 % ... .. 4
R 102 216 704 | Schicht-Widerstand 100 Q/0,25 /10 % ..... .. 4
R 103 211 244 | Schicht-Widerstand 100 kQ/0,25 W/10 % ........ 2
R 104 237 178 | Schicht-Widerstand 390 kQ/0,25 W/10 % v.vuu... 4
R 105 237 178 | Schicht-Widerstand 390 kQ/0,25 W/10 % ........ 4
R 106 216 677 | Schicht-Widerstand 4,7 kQ/0,25 W/10 % ........ 2
R 107 216 704 | Schicht-Widerstand 100 Q/0,25 W/10 % v.iva.. 4
R 108 216 704 | Schicht-Widerstand 100 Q/0,25 W/10 % ..... e 4
R 109 216 322 | Schicht-Widerstand 1,5 kQ/0,25 W/10 % v.uuu... 2
R 110 238 092 | Einstellregler 2,5 kQ/1lin,  tiiiiiiiinenan. 2
R 111 216 353 | Schicht-Widerstand 1 kQ/0,25 W/10 & ..... e 4
R 112 216 433 | Schicht-Widerstand 8,2 kQ/0,25 W/10 % ........ 2
R 113 216 353 | Schicht-Widerstand 1 kQ/0,25 W/10 & ........ 4
R 114 211 179 | Schicht-Widerstand 2,2 kQ/0,25 W/10 % veuun... 2
R 115 217 861 Schicht-Widerstand 2,2 kQ/0,25 W/ 5 % ...u.... 1
Klangreglerplatte
80 233 987 Klangreglerplatte kpl. ... iiiii i iiiinennans 1
R 200 223 786 Einstellregler 25 kQ/lin. ..... s e et e 2
R 201 223 268 | Schicht-Widerstand 150 Q/0,30 W/5 % ............. 2
R 203 229 909 Schicht-Widerstand 18 kQ/0,30 W/5 % v.vvvenn.. ee 2
P 200 231 273 Schiebewiderstand 70 KQ ...t rnnnnnnnn Ceeee e 4
P 201 231 273 Schiebewiderstand 70 KR vieie it ietrennnoreenenennn 4
Endverstidrker
90 232 466 Endverstarker kpl. ohne Treiber und elektronische
SICRBIUNG it iiittiieeinnenennsonennnacnns cee s 1
91 229 928 Sechskantblechschraube BZ 3,5 x 6,5 ........ PR 4
92 210 361 Sechskantmutter M 3 ittt iteenenenns e et 7
93 210 369 Sechskantmutter M 5 ittt e eeeerns e e 1
94 210 483 Zylinderschraube M 3 X 6 .ciiiiieevnnnans PR 3
95 210 488 Zylinderschraube AM 3 x 12 ...... et RN 4
96 224 536 Isoliernippel ...ttt inninnnn. Cee e 4
97 213 287 G. Schmelzeinsatz T 1,6 A ..... Ceenen Che et . 4
98 229 953 Thermoschalter .......... C e ee et i e et c e 1
99 218 414 Silizium Gleichrichter B 40 2200 .ttt i e e 1
C 300 216 389 Keramik—-Kondensator 47 nF/ 500V ceiiinnann. 2
C 301 223 269 Elyt-Kondensator 220 pF/ 16V e 1
C 302 224 739 | Elyt-Kondensator 4700 ufF/ 35V  ....... R 2
C 303 224 739 | Elyt—Kondensator 4700 pF/ 35 VU ....... e 2
C 304 210 964 | Folien-Kondensator 0,17 wF/100 V/20 % vouvun.. 2
C 305 210 964 | Folien-Kondensator 0,1 uF/100 V/20 % ..vun... 2
D 301 220 534 | Z-Diode ZM 15 ..ivevunn.. ettt 1
R 300 223 211 Schicht-Widerstand 1,5 kQ/0,30 W/ 5 % ..ve.... 2
R 301 229 938 Einstellregler 5 [ 2
R 302 209 902 | Heissleiter 40 0 2
R 303 223% 264 | Schicht-Widerstand 1 kQ/0,30 W/ 5 % «ouv.... 4
R 304 223 264 Schicht-Widerstand 1 kQ/0,30 W/ 5 % ..vuun.. 4
R 305 223 217 | Draht-Widerstand 0,33 Q/4 W10 % ..., 4
R 306 223 217 | Draht-Widerstand 0,33 Q/4 W10 % ..., ee 4
R 307 224 147 Schicht-Widerstand 10 Q/0,30 W/ 5% ... .. 2
R 308 223 207 | Schicht-Widerstand 330 Q/0,30 W/ 5% ...iu... 1
R 309 223 263 | Schicht-Widerstand 1 MQ/0,30 W/ 5% ...... .. 2
R 310 226 483 | Schicht-Widerstand 100 Q/0,30 W/ 5% ........ 2
T 300 209 862 Transistor BC 172 € +veveinnnnnn S htaesece et 2
T 201 222 209 Transistor 2 N 2218 A ittt ittt rneeonnenononnnnas 2
T 302 222 206 | TransistorT 2 N 2904  tuvvuenenernenreneenenreennnns 2
T 303 234 839 TransistorT BD 243 A ¢t ittt etnenennecnnenns oo 2
T 304 234 840 Transistaor BD 244 A v er it reneeennanns Cee e 2
Stromversorqungsplatte
110 239 197 Stromversorgungsplatte kpl. ........ C et e e 1
C 400 224 886 Papier-Kondensator 47 nF/250 v~ /20 % et eaeas 1
C 401 216 388 | Keramik-Kondenator 22 nF/250 V/20 % v.vevunnn.. . 2
C 402 216 388 Keramik—-Kondensator 22 nF/250 V/ZU % . . 2
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Pos. Art.-Nr. Bezeichnung Anzahl
C 403 226 459 Folien-Kondensator 0,1 uF/100 U/5 % veriiennnn 2
C 404 226 459 | Folien-Kondensator 0,1 pF/100 V/5 % cevennnn.. 2
C 405 228 765 | Elyt-Kondensator 100 RF/ 25V cieiiiniinnn .. 2
C 406 228 765 | Elyt-Kondensator 100 pF/ 25V ....... e 2
C 407 216 409 | Elyt-Kondensator 6,8 BF/ 20 U vvevnvnnennnnn 2
C 408 216 409 | Elyt-Kondensator 6,8 pF/ 20V ....... R 2
D 401 227 344 | Diode T N 4007 unvevrnennennennnnnns e, 4
D 402 227 344 [ Diode T N 4007  uvreneiinrenorensoeennaanns cee 4
D 403 227 344 | Diode 1 N 4001 ........ e e 4
D 404 227 344 | Diode 1 N 4007  vuvnteneeeneessoncanesnconacnanness 4
J 400 237 164 Integr. Schaltung RC 4195 .......cc0n e 1
R 400 211 175 | Schicht-Widerstand 1,5 kQ/0,30 W/10 % «ovuvenevunnnn 1
Mikrovorverstdrker I
120 239 604 Mikrovorverstarkerplatte kpl. ........... e 1
C 500 226 450 Elyt-Kondensator 22 uF/ 16V tieiiieieeen . 2
C 501 213 501 Keramik-Kondensator 330  pF/500 V/20 % «.eeen... 2
C 502 220 531 Elyt—Kondensator 100 RF/ 16V tieiiineaeannn 2
C 503 213 498 | Keramik-Kondensator 47  pF/500 V/10 % e 2
C 504 226 459 Folien-Kondensator 0,1 uF/100 V/ 5 % ..... e 2
D 500 216 027 | Diode BZX 62 +.uvn.. e et e 4
D 501 216 027 | Diode BZX 62 evereerrornacnnennenns et 4
R 500 216 677 | Schicht-Widerstand 4,7 kQ/0,25 W/10 % .ovenn... 2
R 301 216 703 | Schicht-Widerstand 220 Q/0,25 W/10 % ..... e 4
R 502 216 703 | Schicht-Widerstand 220 Q/0,25 W/10 % .... . 4
R 503 220 524 | Schicht-Widerstand 120 kR/0,25 W/ 5 % «uo..... 2
R 504 220 598 | Schicht-Widerstand 330 Q/0,25 W/ 5% .iven... 2
R 505 224 589 | Schicht-Widerstand 100 k2/0,25 W/ 5 % «euev... 2
R 506 216 352 | Schicht-Widerstand 6,8 kQ/0,25 W/ 5 % ..u.n.. 2
R 507 220 589 | Schicht-Widerstand 680 Q/0,25 W/ 5 % .... . 2
R 508 211 179 | Schicht-Widerstand 2,2 kQ/0,25 W/10 % ........ 2
R 509 216 415 | Schicht-Widerstand 1 MR/0,25 W/10 % v 2
T 500 234 316 Transistor BC 415 B ........ et er e e e 4
T 501 234 316 Transistor BC 415 B vt ienenns e e Ceee e 4
T 502 226 825 Transistor BC 413 C i vveveeeencasnnnnsnns .. e 2
Phonovorverstdrker 11
130 239 605 Phonovorverstdrkerplatte kpl. ....... ceenee et 1
C 520 222 219 | Elyt-Kondensator 4,7 WF/ 25V ...o.... .. 2
C 521 216 404 | Keramik-Kondensator 82 pF/500 V/10 % «evuenn.. 2
C 522 220 531 Elyt-Kondensator 100 RF/ 16V viivnennnnnn. . 2
C 523 229 916 | Folien-Kondensator 3,9 nF/ 63 V/ 5% .iuen... 2
C 524 229 915 Folien-Kondensator 1,2 nf/ 63 v/ 5 % e 2
C 525 223 278 Keramik-Kondensator 330 pF/500 V/10 % .vvvenn.. 2
C 526 229 923 | Elyt-Kondensator 2,2 WF/ B0V eiiiieienannn 2
R 520 216 700 | Schicht-Widerstand 680 /0,25 W/10 % ... 4
R 521 211 228 Schicht-Widerstand 47 kR/0,25 W/10 % wevuennn 2
R 522 216 700 | Schicht-Widerstand 680 Q/0,25 W/10 % . ceen 4
R 523 216 336 | Schicht-Widerstand 470 k§/0,25 W/10 % wevevnn. 2
R 524 217 868 | Schicht-Widerstand 560 Q/0,25 W/ 5 % veveenn.. 1
R 525 216 430 | Schicht-Widerstand 22 kQ/0,25 W/ 5 % ........ 2
R 526 224 148 | Einstellregler 2,5 kQ/0,25 W/lin. w.vee... 1
R 527 216 353 | Schicht-Widerstand 1 kQ/0,25 WU/10 % vevunn.. 1
R 528 216 383 | Schicht-Widerstand 82 kQ/0,25 W/ 5% ...ec.... 2
R 529 217 861 Schicht-Widerstand 2,2 k@/0,25 W/ 5 % ....... . 2
R 530 216 359 Schicht-Widerstand 1 kQ/0,25 W/10 % v.vuunn. 2
R 531 220 547 | Schicht-Widerstand 8,2 kQ/0,25 W/ 5 % ...e.... 2
R 532 216 429 | Schicht-Widerstand 4,7 kQ/0,25 W/ 5 % vieienen. 2
R 533 211 202 | Schicht-Widerstand 10 kQ/0,25 U/ 5% vevuuenn 2
T 520 234 316 Transistor BC 415 B it errieersacns c it e e 4
T 521 226 825 | Transistor BC 413 C wuveevennnnn e e e 2
T 522 234 316 | Transistor BC 415 B veeeeeennnn e e 4
Impedanzwandler III u. IV
140 233 985 Impedanzwandler kpl. ..ciceiieiannn. Cee e . 2
C 540 222 499 Folien-Kondensator 0,22 pF/1DU U/ 5% e . 2
C 541 224 607 Keramik-Kondensator 56 pF/SUU V/10 % vevinn.. 2
C 542 217 862 | Keramik-Kondensator 22 pF/500 U/10 % vuveinn. 2
C 543 222 219 | Elyt-Kondensator 4,7 WF/ 25V oo, e 2
R 540 227 263 | Schicht-Widerstand 560 kQ/0,30 W/5 % v.vvuen. 2
R 541 223 212 | Schicht-Widerstand 47 kQ/0,30 W/5 % ....... . 2
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Bestlickung wie Steuerverstidrkerplatte 239 606

Pos. Art.-Nr. Bezeichnung Anzahl
R 542 224 058 | Schicht-Widerstand 6,8 kQ/0,30 W/5 % ........ 2
R 543 223 207 | Schicht-Widerstand 330 Q/0,30 W/5 % ........ 2
T 540 209 863 Transistor BC 173 € vivirrreeneneoonsesnesnsnnnnss 2
T 541 216 042 Transistor BC 253 B .t ieeittiieeeeeossasssencannans 2
Zwischenverstidrker V
150 233 991 Zuischenverstdrkerplatte kpl., ..iieiiiiieieinnnnnns 1
C 560 216 664 | Elyt-Kondensator 1 BF/ 35V iiiiiiaeaan 2
C 561 216 406 | Keramik-Kondensator 15 pF/500 V/10 % ..ev.... 2
C 562 216 405 Keramik-Kondensator 33 pF/500 V/10 % ........ 2
C 563 216 667 | Keramik-Kondensator 100 pF/100 V/10 % .....un.. 2
C 564 222 219 Elyt-Kondensator 4,7 uF/ 25 U o, 2
J 560 231 566 Integrierte Schaltung 2748 DC ... iviiinrennennanns 2
R 560 223 897 Schicht-Widerstand 100 kQ/D,SD U/S /S 4
R 561 223 897 | Schicht-Widerstand 100 kR/0,30 W/5 % ........ 4
R 562 223 261 Schicht-Widerstand 15 kQ/0,30 W/5 % ....u... 2
R 563 226 480 | Schicht-Widerstand 680 Q/0,30 W/5 % .eion.. 2
Treiberplatte VI
160 232 452 | Treiberplatte Kpl. ceverenennernnennoeneeeneannnns 2
161 222 497 Antiwdrmescheibe ...iieii ittt eennnnneoeeceannns 1
C 800 222 213 | Elyt-Kondensator 1 wF/ 50V L., 1
C 801 223 221 Keramik-Kondensator 150 pF/500 V/10 % ........ 1
C 802 220 265 Elyt-Kondensator 47 RF/ 16V .. 2
C 803 216 667 | Keramik-Kondensator 100 pF/100 V/10 % ........ 1
C 804 217 862 | Keramik—-Kondensator 22 pF/500 V/10 % ........ 1
C 805 220 265 | Elyt-Kondensator 47  uF/ 16V e, 2
D 800 223 906 [ Diode 1 N 4148  tiiurueneeeeneneenenenoeneneenenns . 2
D 801 223 906 [ Diode 1 N 4148  uuiniiintenneeneeneenneennennennnns 2
R 800 223 211 Schicht-Widerstand 1,5 kQ/0,30 W/5 % .«.vvvnn. 2
R 801 223 212 | Schicht-Widerstand 47  kQ/0,30 W/5 % ........ 2
R 802 223 214 | Schicht-Widerstand 2,7 kQ/0,30 W/5 % ........ 2
R 803 223 215 Schicht-Widerstand 22 kQ/0,30 W/5 % ........ 1
R 804 229 952 | Schicht-Widerstand 820 Q/0,30 W/5 % ..vou... 1
R 805 223 214 | Schicht-Widerstand 2,7 kQ/0,30 W/5 % ........ 2
R 806 223 212 | Schicht-Widerstand 47 kQ/0,30 W/5 % cevennn 2
R 807 223 219 Schicht-Widerstand 22 Q/0,30 W/5 % ...o.... 1
R 808 223 211 Schicht-Widerstand 1,5 kQ/0,30 W/5 % ....u... 2
T 800 223 223 Transistor BC 207 Bt eet et oeenesoseasscnens 2
T 801 223 223 Transistor BC 207 B vt tereererereeessenenosennnnse 2
T 802 223 903 Transistor BC 161=10 it et et ereeeecsnenssaacsconns 1
Elektronische Sicherung VII
170 232 451 Elektronische Sicherung kpl. .....iiiiiiiiiiinnnsn 2
C 820 216 389 Keramik-Kondensator 47 NF/50 U/ v 1
C 821 203 474 Keramik-Kondensator 680 pF/SD V/ZU B e 2
C 822 203 474 | Keramik-Kondensator 680 pF/50 V/20 % ........... 2
D 820 223 906 | Diode 1T N 4148 v iiiievneneeeneennenneennonnennens 4
D 821 223 906 | Diode 1 N 4148 i utinteneenneeenenneennonnoennennns 4
D 822 223 906 | Diode 1T N 4148  tuueiueneneenenenneneeneneneneenens 4
D 823 223 906 | Diode 1 N 4148  tuurinietnenernenenneneneeseeennnnns 4
R 820 226 480 Schicht-Widerstand 680 Q/0,30 W/5 % vuiiiuinenn. 2
R 821 223 267 | Schicht-Widerstand 12 kQ/0,30 W/5 % vevevuenn. 2
R 822 223 267 | Schicht-Widerstand 12 kQ/0,30 W/5 % v.ivevunn.. 2
R 823 226 480 | Schicht-Widerstand 680 Q/0,30 W/5 % v.vviuun.. 2
T 820 220 609 Transistor BC 2571 B i ittt ittt eeeeeeneananenenenns 1
T 821 229 511 Transistol BC 172 B vt erttereesoseooecncenocannns 1
Betriebsartenschalter
180 239 607 Betriebsartenschalterplatte kpl. mit Drehschalter 1
R 900 237 175 Draht-Widerstand 1 Q/7T WD F e 2
R 3901 237 174 | Draht-Widerstand 5,1 /9 W/10 % vuvvuvnnn.. 3
R 902 237 174 Draht-Widerstand 5,1 Q/9 W/10 % v 3
Steuerverstdrkerplatte bis Gerdte-Nr. 12439
70 239 864 Steuerverstdrkerplatte kpl. mit Tastenaggregat ... 1

Enderungen vorbehalten!
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